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ന�ർ. 766/DASTP/2020/എം.ജി.� �ിയദർശിനി ഹിൽസ,്തീയതി: 10.02.2020

 
അേശാകൻ എൻ െക 

െഡപ*+ി രജിസ-്ാർ 
രജി.ാർ/ ്േവ1ി

സം2ഹംസം2ഹം
ഡയറ4േറ5 ് േഫാർ അൈ8ഡ ് േഷാർ+-്േടം േ�ാ2ാംസ ് (DASP) നട>? @സAകാല
േ�ാ2ാമായ Post Graduate Certificate in Nanoscience and Nanotechnology (PGCNN) �െട
Internal & External പരീ[കൾ വിവരണാ^ക രീതിയിൽ നട>വാൻ അ_വദി`് ഉbരവ്
cറെdeവിfg 

Directorate for Applied Short Term ProgrammesDirectorate for Applied Short Term Programmes

പരാമർശം:-1) സ.ഉ.ന�ർ. 1362/ACA9/2019/എം.ജി.� തീയതി. 01.04.2019 �കാരം
അംഗീകരി` DASP �െട അ/ാദമിക െറnേലഷൻ 
2) േ�ാ2ാം േകാ-ഓർഡിേന5ർ (PGCNN) സമർdി` കb ്ന�ർ.
35/oth/IIUCNN/2019-20 തീയതി. 15.01.2020

ഉ�രവ്ഉ�രവ്

        ഡയറ4േറ5 ് േഫാർ അൈ8ഡ ് േഷാർ+ ് - േടം േ�ാ2ാംസ ് (DASP) നട>? എrാ
@സAകാല േ�ാ2ാsകtെട�ം External പരീ[കൾ Objective േചാദz{ൾ ഉപേയാഗി`്
നടbാനാണ ്പരാമർശം (1) �കാരം തീ|മാനി`ി|?ത്. എ?ാൽ Post Graduate Certificate in
Nanoscience and Nanotechnology (PGCNN) േ�ാ2ാമിെ} ആദz ബാ`ിെ} Internal, External
പരീ[കൾ , Objective േചാദz{ൾ ഉപേയാഗി`് നട>?തിൽ തട�{ൾ ഉെ1gം
ആയതിനാൽ ടി പരീ[കൾ വിവരണാ^ക രീതിയിൽ നടbാൻ അ_വദി/ണെമgം
ആവശzെd+ ്േ�ാ2ാം േകാ-ഓർഡിേന5ർ പരാമർശം (2) �കാരം കb ്സമർdിfക�1ായി.
        ഇതിൻ �കാരം , േമൽ വിഷയം പരിഗണി`് , PGCNN േ�ാ2ാമിെ} Internal & External
പരീ[കൾ വിവരണാ^ക രീതിയിൽ നട>വാൻ അ_വദി`് 30.01.2020 തീയതിയിൽ ൈവസ്
ചാൻസിലർ ഉbരവായി�1്.
        തദ_സരണം ഉbരവ് cറെdeവിfg. 

പകർd്
1. ൈവസ ്ചാൻസില�െട/െ�ാ ൈവസ ്ചാൻസില�െട ൈ�വ5 ്െസ�+റിമാർ 
2. രജി.ാ�െട പി.എ , പരീ[ാ കൺേ-ാള�െട പി.എ. 
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3. ഡയറ4ർ, IIUCNN 
4. ഡയറ4ർ (i/c), DASP 
5. െറേ/ാർ�സ ്െസ[ൻ 
6. ക|തൽ ഫയൽ / ഫയൽ പകർd്


